MIKROSLtOWNIK MIKROELEKTRONIKI

Wsréd licznych pojec i terminéw technicznych,
przenikajgcych ze stownictwa fachowego do jezyka
potocznego, znajduje si¢ ostatnio coraz wigcej no-
wych zwrotéw, ktére wydajg si¢ jakby znane, lecz
nie zawsze wiemy dokladnie, co one znaczg. Tym-
czasem znajomo$¢ ich, choé jeszcze niezbyt powsze-
chna, umozliwia lepsze zrozumienie wielu zjawisk.
Wychodzac naprzeciw zapotrzebowaniu na objas-
nienie tych pojeé, w kolejnych odcinkach bedziemy
sig starali przedstawi¢ je w mozliwie najprostszy
sposéb, majgc na uwadze przede wszystkim do§é
czgste ich stosowanie.

Diody

Dioda tunelowa - jest to dioda stanowigca zlacze
n-p wykonane w krysztale pélprzewodnikowym
o bardzo malej opornosci wiasciwej. Na granicy
tych obszaréw wystgpujacych w pélprzewodniku,
ktore sg obszarami o nieco innym skladzie chemicz-
nym, istnieje — nawet w stanie réwnowagi, bez
przylozenia zewnetrznego napigcia, tzw. bariera
potencjaléw. W diodzie tunelowej szeroko$é tej
bariery jest znikomo mata i dlatego elektrony mogy
ja latwo przenikaé. Powstaje wigce zjawisko tunelo-
wego plynigcia pradu. Charakterystyka statyczna
diody tunelowej odbiega od kszialtu klasycznej
charakterystyki zwyklej diody polprzewodnikowe;.
Najwazniejszg jej cecha jest wystgpowanie opadajg-
cej czgécl — inaczej moéwige opornosci ujemnej
(rys.). Zastosowania diod tunelowych moga by¢
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bardzo réZznorodne. Przykiadowo mozna tu wymie-
ni¢: wzmacniacze niskoszumowe, generatory, prze-
mienniki czgstotliwosci, bardzo szybkie przelaczni-
ki, bistabilne elementy pamigciowe, oporniki ujem-
ne dla odtlumienia filtréw itp.

,,Dioda” Gunna - jest to element pélprzewodniko-
wy zawierajacy jednorodny kryszial typu n arsenku
galu. Wiadomo, Ze ze wzrostem napigcia elektrycz-
nego wzrasta predkosé elektronéw. Jednakze
w szczeg6lnym przypadku (rys.) warto§ci tego na-
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pigcia, a wige 1 odpowiedniego 1zw. krytycznego
nat¢Zenia pola predkosci elektronéw maleje wsku-
tek absorpcyjnego dzialania siatki krystalicznej. To
intensywne pole wystgpuje tylko w waskim obsza-
rze kryszialu, w ktérym wystepuje duze zageszcze-
nie elektronéw. Obszar duzego natgzenia pola moze
sig przesuwa¢ wewnatrz krysztalu. Powstawanie,
ruch i zanikanie tego obszaru stanowi proces cykli-
czny, ktéry jest wykorzystywany do wytwarzania
drgan elektrycznych o bardzo wysokich czestotli-
wosciach. Efekt ten odkryl fizyk amerykanski J.O.
Gunn w 1964 roku.

Dioda pojemnosciowa - to dioda polprzewodniko-
wa, ktorej pojemnos¢ zlacza p-n zmienia si¢ pod
wplywem napigcia doprowadzonego z zewnatrz do
zlacza. Zalezno$¢ pojemnoscei od napigcia nie jest tu
zalezna w sposGb liniowy (proporcjonalny). Para-
metrami charakieryzujacymi diode sa: pojemnosc
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maksymalna i minimalna oraz tzw, nachylenie cha-
rakterystyki, czyli zalezno$¢ pojemnosci od napie-
cia. Diody pojemno$ciowe stosuje si¢ glownie
w ukladach automatycznego dostrajania czestotli-
wosci (w odbiornikach radiowych — uklad ARC),
w ukladach modulacji czgstotliwosci, zmiany czgs-
totliwosci sygnatu pod wplywem napigcia zewngtrz-
nego i w ukladach wzmacniaczy rezonansowych.
Niekiedy stosuje si¢ je w ukladach wzmacniaczy
mocy sygnaléw elektrycznych, gdzie charakteryzu-
ja si¢ malymi szumami wlasnymi.

Dioda swiecaca typu LED - jest to elemem pét-
przewodnikowy przetwarzajacy prad elekiryczny
na $wiatlo w zakresie widzialnym lub w zakresie
podczerwieni. Skrot nazwy tej diody bierze sig od
pierwszych liter angielskiej nazwy — Light Emitting
Diode. Emisja §wiatla przez diodg nastgpuje w wy-
niku przeplywu przez nig pradu elektrycznego,
ktéry wyzwala w krysztale diody pewna energi¢
wypromichiowywang na zewngtrz w postaci kwan-
16w $wiatla (rys.). Barwa swiatla jest okreslona
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przez typ krysztalu diody. Na przyldad kryszial
arsenku galu (GaAs) emituje $wiatlo w zakresie
podczerwieni, a dodanie odpowiedniej domieszki
fosforu powoduje zmiang barwy na czerwong lub
26hg. Mozliwe jest tez uzyskanie §wiatla o barwie
zielonej. Diody LED majg szerokie zastosowanie
jako wskazniki cyfrowe w przyrzadach pomiaro-
wych, tablicowe wskazniki sygnalizacyjne oraz jako
clementy urzadzen przelaczajacych w obwodach
telekomunikacyjnych. Diody 1e odznaczajg si¢ ma-
tymi wymiarami i malym poborem pradu przy duZej
sile §wiatla.
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